Jan Skopovy (hw.ddfu.org) 10.04.26 8:24:24
hello@ddfu.org
+420 731 533677

DELL QUALCOMM 4G LTE (DW5825E)

El Cena celkem: 3 741 K¢
(bez DPH: 3 091 K¢)

Bézna cena: 4 115 K¢

USetrite: 374 K¢

Kdd zbozi: NOTD8341

Part No.: 555-BLGN

Zaruka: 12 mésic/6 més. akku

Stav: Nové zbozi

Popis

Dell Qualcomm 4G LTE (DW5825e)

Kompaktni M.2 WWAN karta pro vysokorychlostni mobilni pripojeni v Dell noteboocich s podporou LTE CAT12 a
pokrocilych funkci.

Modul Dell 4G - Qualcomm (DW5825e) predstavuje kompaktni feSeni pro mobilni konektivitu v M.2 formatu 3042 Key-
B s pripojenim pres USB 3.0/2.0 rozhrani. Podporuje Siroké spektrum LTE FDD/TDD pasem spolu s WCDMA/HSPA+
sitémi a poskytuje rychlosti stahovani az 600 Mbps (CAT12) a odesilani az 150 Mbps (CAT13).

Karta je vybavena pokrocilymi funkcemi véetné podpory eSIM s technologii Dual SIM (DSAA - Dual SIM, Single Active),
integrovanou podporou GPS/GLONASS/Beidou/Galileo navigac¢nich systémi a anténni diverzitou s 2x2 MIMO technologif
pro stabilni pripojeni. Splnuje certifikaci Dell Technical Support pro bezproblémovou integraci do Dell systém{ a nabizi
rozsireny teplotni rozsah pro provoz i v naro¢nych podminkach.

Kompaktni M.2 format 3042 Key-B s USB 3.0/2.0 rozhranim pro snadnou instalaci.
Vysokorychlostni LTE CAT12 s pfenosovymi rychlostmi az 600 Mbps download a 150 Mbps upload.
Podpora eSIM s technologii Dual SIM (DSAA) pro flexibilni spravu mobilnich tarif(.

Integrované navigacni systémy GPS/GLONASS/Beidou/Galileo pro pfesnou polohu.

Pokryti vice nez 35 LTE pasem (FDD-LTE i TDD-LTE) pro globalni kompatibilitu.

Anténni diverzita s podporou 2x2 MIMO pro stabilni signal a vyssi propustnost.

Rozsiteny provozni teplotni rozsah -30 az +75 °C pro naro¢né podminky.

Funkce Wake on Wireless a Radio On/Off pro efektivni spravu spotfeby.

Certifikovano Dell Technical Support pro validovanou kompatibilitu se systémy Dell.

Globalni pokryti a sitova kompatibilita

Modul podporuje Siroké spektrum frekvenci v¢etné FDD-LTE pasem B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18,
B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 a TDD-LTE pasem B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48. Pro starsi sité je k
dispozici podpora UMTS/HSPA+ pasem 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 s rychlostmi DC-HSPA+ az 42 Mbps download a 5,76 Mbps
upload.

Anténni systém a konektivita

Karta je vybavena dvéma anténnimi konektory pro hlavni a diverzitni anténu podporujici 2x2 MIMO technologii, ktera
zajistuje optimalni prijem signalu a vyssi datové propustnosti. Napajeni je realizovano pres DC rozsah 3,135az4,4V's
typickou hodnotou 3,3 V.

Sprava SIM a provozni funkce
Modul podporuje klasickou SIM kartu pres externi slot i @SIM s reZimem Dual SIM (dostupnost eSIM zavisi na regionu a



pozadavcich operatora). K dispozici jsou pokrocilé funkce jako Radio On/Off pro vypnuti rddiového vysildni a Wake on
Wireless pro probuzeni systému pfi pfichozim datovém prenosu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Format: M.2 3042 Key-B

Sitové standardy: LTE FDD/TDD, WCDMA/HSPA+, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
Prenosova rychlost: DL az 600 Mbps (CAT12), UL az 150 Mbps (CAT13)

LTE pasma FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71
LTE pasma TDD: B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48

UMTS/HSPA+ pasma: 1,2, 4,5, 6, 8, 19

SIM karta: externi slot + eSIM s Dual SIM (DSAA)

Anténni konektory: 2x (hlavni + diverzitni), podpora 2x2 MIMO

Napajeni: DC 3,135-4,4 V (typ. 3,3 V)

Provozni teplota: -10 az +55 °C (normalni), -30 az +75 °C (rozsifeny rozsah)
Skladovaci teplota: -40 az +85 °C

Rozméry: 42 x 30 x 2,3 mm

Hmotnost: 5,8 g



